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Kolokvijum

Kolokvijumt traje 2 sata. Dozvoljeno je kori&nje samo pribora za pisanje i neprogramabilnogkiditora. Nije dozvoljeno napustanje
kolokvijuma tokom prvog sata. Nije dozvoljeno izmp& zadatka do kraja kolokvijum@vaki zadatak poceti na novoj strani. Napraviti
razmak izmeu tacaka i jasno ozriti svaku ta’ku zadatka.

1. (8 poena)

a) (4 poena)Pomau crteza prikazati uzduzni presek N-kanalnog MOSHamzistora sa ugdanim
kanalom. Na istom crteZu izvrSiti polarizaciju tzé&tora sa dve baterije tako da on radi u
oboga&enom rezimu. Navesti uslov koji treba da bude zaljerr da bi posmatrani tranzistor radio u
oboga&enom rezimu.

b) (2 poena) Nacrtati prenosnu stakiu strujno-naponsku karakteristiku N-kanalnog MOSFE
tranzistora. Na crtezu ozt rezime rada tranzistora, ozfit karakteristtne veltine i reima
navesti njihovo zn&nje. Pretpostaviti da tranzistor radi u oblas8iéanja i navesti uslov za rad
tranzistora u oblasti z&sinja.

¢) (2 poena)Sta se podrazumeva pod pojméaktor modulacije duZine kanakod FET tranzistora.
Izvesti izraz za izlaznu otpornost MOSFET tranzistcada on radi u oblasti zésnja.
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2. (7 poena)lzvrsiti analizu diodnog kola sa slike P2 i ilustati NWN——
postupak odrdivanja napond/p i strujulp grafickom metodom. +
+
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3. (11 poena)
Za diodno kolo sa slike P3 odrediti i geddi predstaviti R NDs
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karakteristiku prenosa=f(vy). Na crtezu oznati vrednosti — VWV Ve
napona u karakterigtiim tatkama. Poznato jeV, =3V i D,
V, =1V. D R§ <pz
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4. (14 poena) Vee
Na slici P4 prikazan je jednostepeni pejaa u konfiguraciji R
sa zajedriikim emitorom. Poznato je¥cc=10 V, Re=1 kQ, Rc '
Rce=4 kQ, =20, Vge=0.7 V,V;=25 mV, Cz=00, Cc=c0 i I;=00. g R V;J
a) (4 poena)Odrediti vrednost otpornosks tako da vrednost Cs
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struje kolektora u mirnoj radnojda iznosilc =1 mA.
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b) (8 poena) Nacrtati ekvivalentnu 3emu pogvata za male %
signale i izvesti izraze za naponsko @ajge, izlaznu otpornost Vg \

i ulaznu otpornost.

C
) (2 poena) Izratunati vrednost naponskog p&genja, ulazne Re I :
otpornosti i izlazne otpornosti. Slikapa = =



